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Abstrak
 

Pada Tugas Akhir ini akan dibahas mengenai Perancangan Sensor Inframerah yang menggunakan bahan

aluminium dan p-polisilikon sebagai penyusun termokopel. Sensor ini bekerja alas dasar prinsip

termoelektrik. Sensor inframerah ini bekerja pada frekwensi antara 3,lxl013 - 3,75><10" Hz. Struktur sensor

yang paling utarna terdiri dari empat bagian yaitn: hoi area (absorbing area), cold area (heat sink), termopile

dan bulk silikon. Prinsip knrja sensor berdasarkan pada perbedaan temperatur antara absorbing area dan heat

sink. Sensor ini dapat difabrikasi da!am teknologi CMOS. Untuk meningkatkan output sensor dapat

dilaknkan dengan mengubah ukuran sensor dan menambah jumlah termokopel.
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